
Characteristics of Material 
 

 
 

tan /δ µi  αµr  Bm Br Hc Tc ρ  d 
Material µi  

X 10 -6 × °−10 6 / C  Gauss Gauss Oersted °C  Ω − cm g cm/ 3 

M3 12 500(10MHz) 
1500(100MHz) 10 2300 1600 26 300 106 4.8 

V2 30 200(5MHz) 
3000(70MHz) 50 3200 1800 9 300 106 4.7 

V2M 40 140(2MHz) 
1500(60MHz) 75 3300 2000 6 300 106 4.8 

M4 50 100(0.5MHz) 
1000(25MHz) 80 3000 1800 5.6 300 106 4.8 

M8 50 200(0.5MHz) 
900(40MHz) 45 3400 1900 6.2 300 106 4.8 

M1 100 300(0.5MHz) 
2000(30MHz) 38 3000 1600 6.5 300 106 4.8 

M4A 100 100(0.5MHz) 
700(20MHz) 45 2800 1800 2.3 250 106 5.0 

D4 200 200(0.2MHz) 
900(5.0MHz) 35 3500 2700 1.1 250 107 5.0 

Q1 250 70(0.1MHz) 
800(7.0MHz) 12 3000 1800 0.8 120 107 5.0 

EM11 300 30(0.1MHz) 
700(7.0MHz) 25 3000 1300 0.7 140 107 5.1 

QL8 300 20(0.1MHz) 
700(7.0MHz) 20 3300 2400 0.8 250 107 4.9 

Q4 350 20(0.1MHz) 
90(5.0MHz) 8 2500 1200 0.5 150 107 4.7 

FS2 350 30(0.1MHz) 
130(2.0MHz) 30 4500 3500 1.1 250 107 5.0 

LI6 600 10(0.01MHz) 
100(0.5MHz) 20 3700 2300 0.6 150 107 4.9 

FS1 600 10(0.05MHz) 
50(1.5MHz) 25 3200 2100 0.4 180 107 5.0 

L52 650 10(0.05MHz) 
65(1.5MHz) 5 2700 1200 0.35 200 107 5.1 

LI1 750 40(0.1MHz) 
400(6.0MHz) 2 3500 2300 0.8 150 107 5.0 

L62 800 10(0.05MHz) 
60(1.5MHz) 5 2500 1100 0.4 150 107 5.0 

L3 850 10(0.05MHz) 
60(1.0MHz) 7 2200 900 0.4 150 107 4.9 

L92 1500 7(0.05MHz) 
70(1.5MHz) 2 2700 1100 0.2 150 107 4.8 

L18K 1800 3(0.01MHz) 
40(1.0MHz) 2 3800 2500 1.1 140 107 5.0 

F23 2300 10(0.01MHz) 
100(0.5MHz) 1 2900 1300 0.1 100 107 5.0 
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